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Beskrivelse af diagram for Superphone Trans-Weekend

Som det fremgdr af blokdiagrammet bestdr modtageren af felgende
trin: %

selvsvingende blander, mellemfrekvensforsterker, detektor, LF for-
sterker, driver og udgangstrin,

Selvsvingende blandingstrin.

Forste trin i modtageren fungerer som kombineret blander 0g oscilla-
tor. Indgangssignalet, der opfanges af ferritantennen, kobles via en
lavohmsvikling pd antennekredsen, som afstemmes af C 1y gennen C 9
til basis pd forste transistor, Oscillatoren afstemmes af C 2. Ved
hjalp af sekunderspolen i oscillatorkredsen f&s den nedvendige til-
bagekobling fra kollektoren. Oscillatorspazndingen kobles fra et ud-
tag gennem C 10 ind pd emitteren, WMF signalet fores fra kollektoren
ind pd et udtag pd& 1. MF b&ndfilters primzrvikling,

R 1, R30g R 4 giver den nedvendige forspanding p& basis 0g serger
samtidig for, at arbejdspunktet er tilstraekkeligt stabiliseret for
endringer i temperaturen og for variationer ved evt, udskiftning af
transistorer, Kollektorspandingen tilferes gennem R 2, der afkobles
af ¢ 11,

MF forstarkeren.

Mellemfrekvensforsterkeren bestir af transistorerne TR 2 og TR 3 i
Jordet emitterkobling, samt de tre MF bé&ndfiltre, der er afstemt til
447 XKHz. For at kunne anvende kredskapaciteter med en rimelig verdi,
er kollektor og basis fert ind pa udtag p& henholdsvis prim®#r og se-
kunder bdndfilterspole, Emitterne er afkoblede til stel gennem hen-
holdsvis C 15 og C 22, Basisforspendingen til forste MF transistor
fds gennem R 5 R 9 og R 33, Kollektorspandingen til samme transistor
tilferes gennem R 7, der afkobles af C 16.

Basisforspzndingen til 2, MF transistor tilferes gennem R 8, R 10 og
R 11, Emittermodstanden R 11 er afkoblet med C 22, Kollektoren er
fort direkte gennem lavohmsviklingen til minusledningens

MF signalet feres fra udtaget pd sekundzrspolen i 1., MF til basis af
transistor 2, hvori det forstarkes, Fra kollektoren af transistor 2
fores signalet gennem 2, MF b&ndfilter til transistor 3, hvor det i-
gen forsterkes og fores videre til udtaget pd sekundzrspolen pd 3.
MF bdndfilter.

For at neutralisere virkningen af kollektor/basis ~ kapaciteten fores
kollektorforspendingen til basis gennem en modkoblingsvikling og en
kondensator, I de to MF trin er det henholdsvis C 14 og C 23,

Detektor og AVC kredslab.

Fra 3. WF fores signalet til detektoren - en germaniumdiode - hvor
det ensrettes, LF signalet udtages over potentiometeret R 16. Jevn-
stremsgennemgangen gennem R 16 sparres af 39. Fra dioden fis ogsd
- den nedvendige AVC spanding til regulering af MF trinets forstezrk-
ning. Et transistortrins forsterkning kan reguleres ved at regulere




emitterstremmen, Denne metode er anvendt her, ved at fore en span-
ding tilbage til basis pé& ferste UF forstzrker, Denne spanding zne
drer basisstremmen, hvorved man f&r en forstzrket #ndring i emit-
terstrommen,

AVC spandingen feres fra detektoren til filteret R 9 - C 17 - C 18.
Et kraftigt signal vil give en positiv zndring pd basis og derved
nedsatte emitterstremmen, oz da en mindre emitterstrem giver en min-
dre forstarkning opnds den eonskede automatiske forstarkningsregule-

ring.

LF forstazrkeren,

LF spandingen over volumenkontrollen R 16 tilferes basis pd LF for-
sterkeren gennem C 30 over ei korrektionsnetverk R 17, C 29. Jevn-
spandingen til basis fds fra spezndingsdeleren R 19, R 20 og emitter-
modstanden R 21 afkoblet af C 31, Kollektorjevnspendingen tilferes
gennem R 22,

Det forsterkede LF signal feres fra kollektoren pd transistor 4 gen-
nem et tonekontrolkredsleb R 23, C 33 og over overferingskondensato-
ren C 34 til basis pd drivertransistoren TR 5., Til denne transistor
fores desuden en modkoblingsspznding fra udgangstrinet gennem R 33
parallel med C 37. Herved cpnis en formindskelse af forvrzngningen
samt en tonekorrektion., Det forsterkede signal tilferes drivertrans-
formatoren, hvis primzrside er forsynet med et frekvenskorrektions-
netverk R 27, C 36, Fra drivertransformatorens sekundzrside fores
signalet til udgangstrinet, der bestdr af transistorerne TR 6 og

TR 7 i push-pull kobling., Jevnspzndingen til basis fds fra potentio-
metret R 28, R 29, R 30, For at undgd det store effekttab, en emit-
termodstand ville fordrsage i push-pull trinet, har man udeladt den-
ne og i stedet anvendt en NTC modstand R 30 til temperaturstabilise-~
ring af trinet. Ved hjzlp af R 28 kan hvilestremmen i udgangstrinet
indstilles (4,3 mA), Hvilestremmen kan mdles ved at indskyde et mil-
liamperemeter i tilledningen til midtpunktet pd udgangstransforme-
rens primerside, Over udgangstransformatoren findes et RC led R 32,
C 28 til forhindring af uenskede svingninger og til at give en pas-
sende frekvenskarakteristik,

NB }

Ved justeringen af hvilestremmen i udgangstrinet advares mod at dreje
det semivariable potentiometer R 28 uden samtidig at méle hvilestreom-
men, da selv en kortvarig overbelastning af transistorerne kan ede-
l=gge disse.



